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(54) Zariadenie na orienticiu tranzistorov

Vyndlez sa tyka elektrotechnického priemyslu.
Vynadlez riesi orientéciu tranzistorov pred vstupom : P
k dalSej operacii. '

Podstatou vyndlezu je, Ze draha misy vibracného
zasobnika je v mieste orienticie zdZend tak, Ze sa
jej Sirka rovna vzdialenosti taZiska tranzistora od ‘ o 5
najdihdej strany podstavy tranzistora. K mise 1 D o
vibraéného zasobnika je na vnitornej strane pri- -
chytend prestavitelnd pridrZiavacia liSta zahnuta [r/ N
smerom k stene misy. Stcasne z vonkajsej strany N
misy je umiestnend nardzka, ktorej koniec precha- » t
dza cez otvor v stene misy do vniitra misy vibra¢né- 9/\ N
ho zdsobnika tak, Ze jej spodna hrana je umiestne- N\

né vyssie ako vyska telesa tranzistora a niZSie ako L ']
diZka najdlhSej strany podstavy telesa tranzis- ' 2 - '
tora. -
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Vyndlez sa tyka zariadenia na orientdciu tranzis-
torov, ktoré maji tvar kolmého hranola so Sest-
uholnikovou podstavou. Na vrchnej. podstave si
v jednej rovine umiestnené tri kontakty, z ktorych
prostredny je tvarovany. Tranzistory sa orientuji
pred ich vstupom k dalSej operacii — pediatkova-
niu, kde je potrebné dopravovat sidiastky k peciat-
kovaciemu zariadeniu v polohe kontaktami sme-
rom nadol.

Doteraz zndme zariadenia na orientdciu takych-
to stidiastok maji orienta¢né prvky umiestnené vo

vnitri i na obvode misy zasobnika. Tieto zariadenia
si velmi zloZité, pritom maji maly vykon, ¢im
nezabezpeduju dostatoéné mnoZstvo spravne zo-
rientovanych tranzistorov. Dal$ou nevyhodou je,
7e tieto zariadenia neumoZiuji vyuZit plny vykon
peciatkovacieho zariadenia.

VysSie uvedené nedostatky zmiernuje zariadenie
na orientéciu tranzistorov podla vynalezu, ktorého
podstatou je, Ze drdha misy vibraéného zdsobnika
je v mieste orientécie zizen4 tak, Ze sa jej Sirka
rovna vzdialenosti taZiska tranzistora od najdlhsej
strany podstavy tranzistora. K ‘mise vibra¢ného
zasobnika je na vniitornej strane prichytena pre-
stavitelIna pridrZiavacia li§ta zahnutd smeromk ste-
ne misy. Sicasne z vonkaj$ej strany misy vibracné-
ho z4sobnika je umiestnena narazka, ktorej koniec
prechddza cez otvor v stene misy do vnttra misy
vibra¢néhozasobnika v takej vy$ke od drahy, Ze jej

. spodnd hrana je umiestnend vysSie ako vyska telesa

tranzistora a niZ$ie ako di¥ka najdlhsej strany
podstavy telesa tranzistora.

Vyhodou zariadenia podla vynilezu je jeho

jednoduché prevedenie, bezporuchové prevadzka
a spolahlivost pri velkych dodavanych mnoZstvach
a pri minimalnych ndkladoch na jeho prevedenie.
Zariadenie tieZ umoZiiuje vypadédvanie nespravne

umiestnenych sidiastok spidt do misy vibraéného .
-zasobnika.

Na pripojenych vykresoch je znazorneny priklad
prevedenia zariadenia na orientdciu tranzistorov
podla vyndlezu, kde na obr. 1 je zariadenie
znizornené y pddoryse a na obr. 2 je vo zvitSenej
mierke znadzomneny rez rovinou A-A v mieste

- orientdcie na obr. 1.

Zariadenie na orientdciu tranzistorov pozostdva .

z vibraéného zésobnika, ktorého misad je opatrena
drdhou 2, ktord sa v mieste orientacie 3 zuZuje tak,
Ze sa jej Sirka rovnd vzdialenosti taZiska tranzistora
9 od najdlhSej strany podstavy tranzistora 9, {ize
tak, Ze taZisko spravne orientovanych tranzistorov
je eSte na drédhe a tym sa tranzistory na drahe udrzia
a taZisko nespravne orientovanych sti¢iastok mimo

. drahy, takZe tranzistory spadni spdt do misy

- 1 vibraéného zdsobnika. V mieste orientovania 3 je .

.

k stene misy 1 pripevnend z vnitornej strany °
pridrziavacia liSta 4 zahnutd smerom k stene misy
1 vibraéného zasobnika tak, aby pridrziavala
spravne orientované tranzistory za tvarovany pro-
stredny kontakt pri prechode cez ztZeni East drahy
2. Sucasne s pridrZiavacou liStou 4 je z vonkajsej -
strany steny misy 1 vibraéného zdsobnika pripev-
nend narazka 5, ktord v mieste orientécie 3 precha-
dza cez otvor na vnitorni stranu steny misy
1 vibraéného zasobnika. NardZka § prechadza na
vnitornt stranu steny misy 1 v takej vyske od .
drdhy, Ze jej spodna hrana je umiestnena vysSie
ako vyska telesa tranzistora 9, aby sidiastky idice
po dréhe kontaktami smerom nahor volne precha- .
dzali a niZsie ako df¥ka najdlhSej strany podstavy
telesa tranzistora. Na konci drahy 2 vibra¢ného
zdsobnika je pripevnend obmedzujtica liSta 6s od-
vadzacim Zlabom 7, ku ktorému je pripojeny
dopravny sklz 8. .
Tranzistory 9 sa nasypt do misy 1 vibraéného
zasobnika, kde vibracnym pohybom po drdhe 2 sd
dopravované k miestu orientidcie 3 v réznych
polohégh, najcastejSie tak, Ze kontakty 11 su
smerom nahor a to v dvoch polohéch, napriklad
rovnou plochou telesa tranzistora 9 bliZSie k stene
misy 1 alebo §ikmou plochou bliZSie k stene misy
1 vibraéného zasobnika. V pripade, Ze tranzistor
9 postupuje v polohe rovnou plochou k stene misy
1 vibraéného zisobnika (obr. 2) to znamend, Ze
jeho najdlh§ia strana podstavy je pri stene misy
1 vibra¢ného zdsobnika, v mieste orientdcie 3 je
pridrZiavacou liStou 4 tranzistor 9 prichyteny za
stredny gvarovan)’l kontakt 10 a tlakom dalsich’
sidiastok je preneseny cez ziZenu Cast drihy
2 vibraéného zdsobnika. Spravne orientovany tran-
zistor prechddza medzi stenou misy 1 vibratného

.zdsobnika a obmedzujiicou li§tou 6 k dopravnému
sklzu 8, v ktorom sa oti¢a o 180° do polohy

s kontaktami smerom nadol k peciatkovaciemu
zariadeniu. Nesprdvne orientované tranzistory
9 postupujiice po drihe 2 vibraéného zdsobnika, .
v polohe so Sikmou stenou telesa tranzistora
k stene misy 1 vibraéného zasobnika sd v mieste
orienticie 3 pomocou pridrziavacej listy 4 a vply-
vom taZiska nachddzajiceho sa mimo ziZeni
drédhu 2 vibraéného zasobnika zhodené spit do
misy zdsobnika. Ak prichddzaji tranzistory 9 do
miesta orientcie 3 vleZatej polohe, to znamend, Ze
lezia na uZ$ej ploche s kontaktami smerom dopre-
du alebo dozadu, st nardzkou § vzhladom na vysku
telesa tranzistora 9 zhodené spit do misy 1 vibrag-
ného z4sobnika. '

PREDMET VYNALEZU "

Zariadenie na orientdciu tranzistorov pozosta-
vajiice z vibraéného zasobnika a dréahy vyznadujice
sa tym, Ze draha (2) misy (1) vibraéného zdsobnika
je v mieste orientécie (3) ziiZend na Sirku rovnajicu
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sa vzdialenosti taZiska tranzistora (9) od najdlhse;j.
strany -podstavy tranzistora (9), pri¢om k mise (1)
vibraéného zdsobnika je na vnitornej strane pri-
chytena prestavitelnd pridriiavacia lista (4), za-




hnut4 smerom k stene misy (1) a siasne z v.onkg ho zdsobnika, v-takej vyske od drahy, Ze jej spodnd
$ej strany misy (1) vibraného zdsobnika jeumiefY: .  hrana je umiestnend vy$sie ako vyska telesa tran-- |
nend nardzka (5), ktorej koniec prechadza .cex zistora a niZ$ie ako dizka najdlhsej strany podstavy
otvor v stene misy (1) do vnitra misy (1) vibraéné- telesa tranzistora (9).

1 vykres
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Obr. 2
Vytiskly Moravské tiskarské zavody, Ce n‘a : 240 K&s

provoz 12, Leninova 21, Olomouc
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